	منتخبی از سایر امتحانهای نهایی الکترونیک دیجیتال 




1- 
الف – مدار یک معکوس کنندۀ  را رسم کنید.   (15 نمره)

ب – مشخصه انتقال ولتاژآن را رسم و نقاط بحرانی آن را به دست آورید. 


ج -  مقادیر حاشیۀ نویز بالا و پایین  و توان مصرفی متوسط ایستا را برای این مدار محاسبه کنید.

2- 
طراحی تابع  را با استفاده از هر یک از روش های زیر با حداقل تعداد ترانزیستور انجام دهید: (15 نمره) 

الف -  با بارافزایشی
ب - با استفاده از ترانزیستورهای عبور
ج - با استفاده از گیتهای انتقال

3- 
مدار یک گیت  دو ورودی را با استفاده از خانواده های زیر رسم کنید:  (15 نمره)

الف -  با بار تهی

ب -  

4- 
طراحی تابع  را با استفاده از هر یک از روش های زیر با حداقل تعداد ترانزیستور انجام دهید: (10 نمره) 

الف -  با بارمقاومتی
ب - با استفاده از ترانزیستورهای عبور
5- 
مدار یک گیت  سه ورودی را با استفاده از خانواده های زیر رسم کنید:  (10 نمره)

الف -  
ب -  با استفاده از گیتهای انتقال
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